1） 占空比计算

MOS耐压值是60V，取20%的裕量。漏极电压不得超过60*（1-20%）=48V
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2) 原边电流参数计算
   电流平均值 
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3)原边匝数计算
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磁通密度（设定值） 磁通密度一般取0.2至0.25T (特斯拉）
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